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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 47E: Discrete semiconductor devices,
of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

CbhV Report on voting

FITL/O0I/UUV FITL/OTZITNVU

ull information on the voting for the approval of this amendment can be found in the|report
n voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base‘publication wilf
femain unchanged until the stability date indicated on the I|EC (web site undef
Inttp://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication: At this date, thd
publication will be

¢ reconfirmed,

¢ withdrawn,

¢ replaced by a revised edition, or

¢ amended.

3 Terms and definitions

Replace, throughout Clause 3, (NOTE" with “Note # to entry”.

Replace the existing terms-and definitions 3.3.11 and 3.3.12 with the following new terms and
efinitions:

.3.11
aximum frequency of oscillation

max
aximum-frequency at which a transistor can be made to oscillate under specified conditions

ote 1 to entry: This frequency approximates the frequency at which the maximum available power gain ha
ecdréased to unity.

3.3.12

transition frequency

fr

product of the modulus of the common-emitter small-signal short-circuit forward current
transfer ratio |h,¢,| and the frequency of measurement, this frequency being so chosen that
|ho4e| is decreasing at a slope of approximately 6 dB/octave

Insert, after 3.3.12, the following new term as 3.3.13,
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3.3.13

frequency of unity current transfer ratio

fy

frequency at which the modulus of the common-emitter small-signal short-circuit forward
current transfer ratio |h,4,| has decreased to unity

Renumber the existing terms 3.3.13 to 3.3.21.
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47E: Dispositifs discrets a
semiconducteurs, du comité d'études 47 de I'lEC: Dispositifs a semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote

FITL/O0I/UUV FITL/OTZITNVU

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de~base ne ser3
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web(de [I''EC sous
Ihttp://webstore.iec.ch” dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date
la publication sera

¢ reconduite,

¢ supprimée,

¢ remplacée par une édition révisée, ou

¢ amendée.

3 Termes et définitions
Remplacer, dans tout I'Article '3,”“"NOTE”, par “Note # a I'article”.

Remplacer les termes @tydéfinitions existants 3.3.11 et 3.3.12 par les nouveaux termes ef
éfinitions suivants:

3.1

réquence maximale d'oscillation
max

réquence) maximale a laquelle on peut faire osciller un transistor dans des conditiong
pécifiées

ote 1 a |'article: Cette fréquence se rapproche de celle 3 laquelle le gain en puissance disponible maximal
diminué jusqu'a I'unité.

3.3.12

fréquence de transition

fr

produit du module du rapport de transfert direct du courant, sortie en court-circuit, pour de
petits signaux, en montage émetteur commun |hy4.| par la fréquence de mesure, cette
fréquence étant choisie de telle fagon que |h,4,| décroisse sensiblement a raison de 6 dB/
octave

Insérer, aprés 3.3.12, le nouveau terme suivant, 3.3.13:
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3.3.13
fréquence du rapport de transfert unité du courant
fy

fréquence a laquelle le module du rapport de transfert direct du courant, sortie en court-circuit,
pour de petits signaux, en montage émetteur commun |h,4,| @ diminué jusqu'a I'unité

Renuméroter les termes existants 3.3.13 a 3.3.21.
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